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NE5517AN
Hersteller-Teilenummer: NE5517AN

Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Teil der Beschreibung: IC OPAMP TRANSCOND 2MHZ 16DIP

Datenblätter: NE5517AN.pdf

RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform

Lagerzustand: New original, 5542 pcs Stock Available.

Liefern von: Hong Kong

Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer NE5517AN

Hersteller AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Beschreibung IC OPAMP TRANSCOND 2MHZ 16DIP

Kategorie
Integrierte Schaltungen (ICs) > Linear - Verstärker -

Instrumentierung, OP Amps, PTeilstatus 5542 pcs Stock

Spannungsversorgung, Single / Dual (±) 4 V ~ 44 V, ±2 V ~ 22 V

Spannung - Eingangs-Offset 400µV

Supplier Device-Gehäuse 16-DIP

Slew Rate 50 V/µs

Serie -

Verpackung Tube

Verpackung / Gehäuse 16-DIP (0.300", 7.62mm)

Ausgabetyp Push-Pull

Betriebstemperatur 0°C ~ 70°C

Zahl der Schaltkreise 2

Befestigungsart Through Hole

Verstärkungsbandbreitenprodukt 2MHz

Strom - Versorgung 2.6mA

Strom - Ausgang / Kanal 650µA

Strom - Eingangsruhe 400nA

Verstärkertyp Transconductance

-3db Bandbreite -
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